
Pos.  Art.Nr.               Anz. Bezeichnung

                                            

  1  DE730-1N  1   MBI NTC - Widerstand
 2  DE730-1L   1   MBI LDR
 3  DE730-1S   1   MBI Si - diode
 4  DE731-1L   1   MBI LED
 5  DE732-1L   1   MBI Transistor - NPN, 
                             Basis links
 6   DE730-2V   1   MBI Summer
 7   DE730-1W  1   MBI Widerstandsdekade, 
                             10/22/47 kOhm
 8   DE733-1K   1   MBI Kapazitätsdekade,
                             100/1000/10000 μF

Aufbewahrung:      
 9  P7840-1B   1  Einlageplatte Metall, unten, 
                             gross
10 P7806-1G  1  Aufbewahrungsbox II gross, 
                             mit Deckel
                             
Boxeneinlageplan und 2 Aufkleber

Inklusive Versuchsanleitung mit 31 Versuchen zu
den Themen:
- Halbleiter
- Dioden
- Transistoren
- Kondensatoren
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